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tnostipre nove technologie v elektrotechnike /CENTE/

ove technoldgiev elektrotechnike” je Centrum podporované zo Strukturalnych fondov Eurépskej tnie. Tvoria ho:
otechnicky tstav SAV, FyzikdlaytUstav SAV, Ustav merania SAV, Ustav informatiky SAV, Slovenskd technickd univerzita v Bratislave /STU/

wm cielom projektu je zvysenie vyskumno-vyvojového potencialu bratislavského regidonu v oblasti elektrotechniky pre potreby praxe a
medzinarodnej vedecko-technickej spoluprace a suvisi s globalnym cielom Opera¢ného programu Vyskum a vyvoj. Modernizacia a zefektivhenie systému
podpory vyskumu a vyvoja a skvalitnenie infrastruktury vysokych skol tak, aby prispievali k zvySovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, vzniku novych
inovativnych (high-tech) malych a strednych podnikov, tvorbe novych pracovnych miest a zlepseniu podmienok vzdelavacieho procesu na vysokych
skolach - to su oblasti, ktoré sa Centrum snazi rieSit komplexne.

Laboratorium 1 - zariadenie pre nanasanie kovov pre projekt 7. RP EK Laboratorium 2- zariadenie na pripravu/tvarovanie nanostruktur
- nazov projektu - Materials for Robust Gallium Nitride (MORGaN), od 11/2008 - technologické laboratérium vyuzivajuce fokusované elektronové a ibnové zvazky
- ciel - vf vykonové InAIN/GaN tranzistory a senzory pre extrémne prostredie - FIB Quanta3D 200i umoznuje nanotvarovanie, tvorbu 3D nanostruktur
- potreba metalizacia na baze Au-Ni-Al-Ti - vakuovym nanasanim - umoznuje aj analyzu vrstvovych a kompozitnych nanostruktur a manipulaciu
- s nanoobjektami
100 TI/AINI/AU
: |G
o 10 %
e
:-f = S
1
1 10 100
frequency (GHZz)
RA2 Kastho 3D depozicia platiny
Vf GaN tranzistor s kontaktami lon beam
Depozicia epozicia i6nv a
Permaloyovy magneticky objekt elektrénosym zvazkom Elerl)(trénovy'vm zvgzkom
Ulohy

- Optimalizovat hradla GaN
tranzistorov kvéli prenoso-
vym charakteristikam

- Zmensit odpor kontaktov
GaN vf tranzistorov

TEM sample preparation

- Metalizacie pre iné projekty Zariadenie na nanésanie kovovaéiéfé. briestory CENTE
. , . Priprava TEM vzoriek . . .
napr. na magnetické objekty Vymiefanie Tvarovanie
Laboratorium 3 - zariadenie na detekciu klastrov Server pre paralelné vypocty, bezpeénost a rychlost sieti
- laboratérium na analyzu tenkych a ultratenkych vrstiev pre elektrotechnické V ramci tohto ciela je zvySena bezpecnost sieti Centra zaradenim hardvérovych
aplikacie ochran, siete su inovované novymi servermi a prepina¢mi a zvysena je vypoctova
- umoznuje in-situ studium procesov usporiadania nanocastic a nanoklastrov kapacita Centra zakipenim modularneho sietového paralelného pocitaca vysokého
- dve Casti: zdroj rtg ziarenia s mikrofokusujucim prvkom a z rychleho rtg detektora vykonu. Inovované a bezpecné siete sa testuju v pilotnej prevadzke.
Sellassembled nanopartic tempiate pas SN Zakupenim a montazou novych vysoko priepustnych prepinacov sa zlepsi pristup

k sieti pre uzivatelov: zvysi sa prenosova kapacita siete az k 1 GB/s.

Server pre paralelné vypocty umozni rieSit najnarocnejSie vedecké ulohy
sucasnosti a umoznuje jeho dalSie rozsirovania v buducnosti. Instalovany bude na
Slovenskej technickej Univerzite, kde sa takymito typmi vypoctov v ramci Centra
najviac zapodievaju. Navrhovana zostava je viacnodova a umoznuje velmi rychly
. prenos dat medzi jednotlivymi nodmi, o otvara moznost pouzit paralelny pocitac na

e e e s narocné vypocty molekularnej dynamiky a vypoctov zaloZzenych z prvych principov.
Vysledok analyzy zariadenim GISAXS Pracovisko Katedra fyziky FEI STU zabezpecluje prevadzku, udrzbu a pripojenie
pocitaca na rychlu siet (Gigabit), takze ten mbze byt vyuzivany ostatymi partnermi a
dalSimi zaujemcami. Prinos zostavy je v rychlosti vypoctu a modularnej konstrukcii,
ktora umozni doplnit pocita¢ o dalSie nody po skonceni projektu. Zostava umozni
partnerom Centra pripojenie na sietovy pocita¢ a umozni im tak pouzivat tento
nocita¢ na masivne paralelné vypocty.
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Typicka vzorka pre analyzu GISAXS

Planned GISAXS experimental setup for liquid interfaces

Stacionarny moéd umoziuje
GISAXS analyzu homogenity a uni-
formnosti tenkych vrstiev, multi-
vrstiev, suborov nanocastic a
nanostrukur na podlozke.

Dynamicky moéd vyuziva sledo-
vanie ¢asovo rozlisenych procesov
pri procese usporiadavania
nanocastic s Casovym rozlisenim 25
ms. Ide o originalny zamer Centra.

Viac informacii o projekte najdete na
www.elu.sav.sk/CENTE

Zariadenie GISAXS na detekciu klastrov




